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Разряды при атмосферном  давлении представляют интерес для создания  компактных  источников излучения. Эксперименты выполнялись  на установке “ПП-10”, состоящей из накопителя, зарядного устройства, блока запуска, разрядной ячейки и диагностики. Подача  вы-сокого напряжения  (U = 8 кВ)  к ячейке  осуществлялась по схеме, используемой в плазменных пушках. В качестве разрядных  ячеек  применялись: коаксиальная плазменная пушка и плоская, электроды которой были разделены изолятором. Электронно-оптическое исследова-ние осуществлялось  камерой ФЭР-7 и двухкаскадными преобразователями  на основе ЭП-15. Регистрировались также: ток, напряжение, магнитные поля, СВЧ и рентгеновское излучение. При имеющихся  параметрах электрической цепи установки форма импульса тока и приложенного напряжения  имеет гармонический затухающий характер. При этом каждый электрод поочередно является то катодом, то анодом. На осциллограмме тока  во времена, соответствующие перемене полярности напряжения, имеются полочки, характерные для  эф-фекта Ганна в полупроводниковой и взрывоэмиссионной катодной плазме [1]. Их появление связано с переходом части электронов в слой избыточного отрицательного заряда. Появление такого слоя автоматически приводит к появлению слоя избыточного положительного за-ряда. На осциллограмме напряжения при перемене полярности имеются  всплески типа дельта-функции. Так как основная часть напряжения при формировании домена  сосредоточена на нем, то всплески напряжения  дают возможность оценить напряженность электрического поля на домене. Высокое значение напряженности позволяет доменам выполнять исключительно важную роль в инициировании пробоя. Генерация доменов происходила  в приэлектродной области  при перемене полярности напряжения из-за существенно большей инерционности ионной компоненты плазмы по сравнению с электронной. Зарождение доменов сопровождалось эмиссией СВЧ излучения. Жесткое тормозное излучение (энергия фотонов > 100 кэВ)  и “спонтанные” магнитные  поля  свидетельствуют о наличии микропучков быстрых электронов.  Наработка плазмы в пространстве происходила  также из-за сильного поля  в области стабильного домена, находящегося в головной части токоплазменной оболочки.
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